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乔辉 副研究员

| 11-09-13 | 【大 中 小】【打印】【关闭】

山东莱阳人。2002年7月毕业于山东大学光电子信息工程系，之后到上海技术物理研究所工作至今，

期间于2004－2007年攻读获得中科院研究生院硕士学位。工作中主要研究方向包括碲镉汞红外器件的制

备工艺，碲镉汞光伏器件的表面和界面及暗电流性质，碲镉汞红外器件的辐射效应与抗辐射加固等。第

一作者发表文章10余篇。 

所在单位:中国科学院上海技术物理研究所  

部  门:碲镉汞器件室  

地  址:上海市玉田路500号  

邮  编:200083  

电  话:021-25051368  

手  机:13  

电子邮件:qiaohui@mail.sitp.ac.cn  
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